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V dnesni dobé byla objevena supravodivost v Siroké Skale materialG a je podminéna Sirokym
spektrem fyzikalnich mechanismt. Jednim ze zéakladnich parametrii supravodice je Londonova
penetracni hloubka A, popisujici pronikani magnetického pole do supravodice V’B=A?B. Tato je
obecné anisotropni a nese informaci o symetrii parametru usporadani umoZznujici odliSit mozné
mechanismy supravodivosti.

Tunelova (Esakiho) dioda se vyznacuje oblasti “efektivniho
zaporného odporu” majici ptGvod v kvantové-mechanickych I
jevech, umoziujici dosazeni velmi vysokych frekvenci. Soucasné .
je velmi stabilni a jeji charakteristika se zasadné neméni v nizkych L
teplotach. Pred rozvojem transistord se pouzivala v oscilatorovych
obvodech, coZ by bylo naSim cilem. Fyige < 0
Tunnel diode oscillator (TDO) je jednoduchy stabilni resonancni
obvod jehoZ srdcem je diskutovana dioda. Tento obvod je drZen na .
fixni teploté (typicky jednotky K) a na jeho vstup je pripojena ) I
méfici civka. Umisténim studovaného vzorku do civky a zménou V V V
jeho teploty (prechod z normalniho do supravodivého stavu) / 1 2
dochazi ke zméné jeji indukce a tedy i frekvence rezonanc¢niho

obvodu, ktera je pfimo imérna penetracni hloubce (Af~AL~AN).

Projekt bude zaméfena na dva aspekty pripravy TDO:

—reSersi literatury k pouZzitym prvkim TDO (zejména s ohledem na provoz pii T<5K)

— proméfeni teplotnich zavislosti V-A charakteristiky nékolika vybranych tunelovych diod, zejména
v nizkoteplotni oblasti, pro ur¢eni vhodnych operacnich hodnot ostatnich prvk TDO

— spolupréce na pripravé a testovani vlastniho TDO, prip. studiu vybranych materialt

Projekt miZe byt rozsifena/nasledovana praci bakalarskou ¢i diplomovou vénovanou konstrukci
vlastniho TDO a promeéfeni charakteristik vybranych supravodici.
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